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kn los pequefios receptores de bolsillo, que deben actu=zmr
con tensiones de pila muy bajas (del orden de 25 a 3 voltios)
existen dificultades para realizar un control automitico de
ganancia que sea eficaz y no critico. La presente patente de
invencidn establece un circuito de C.A.G. (Control Automiti-
co de Ganancia) amplificado que, sin emplear mis componentes
que los circuitos normales, logra una muy alta eficacia Yy ga-
rantiza su mantenimiento en el tiempo.

Una idea mas ahplia de las caragteristicas del invento, la
realizaremos a contimuacidn al hacer refemcia a la lamina de
dibujos que a esta memoria se acompafia en la que, de manera
un tanto esquematicamente y tan solo por via de ejemplo se
representan los detalles preferidos del invento.

En los de dibujo:
Su (nica figura muestra esquematicamente el circuito to-
tal del invento que se propone.

La tensién negativa desarrolla en el diodo detector (D1),
actuan-do a través de (R9) modifica en sentido negativo la
tensidn de polarizacidén de la base del tramsistor (Q3) que
cumple la funcidn de segundo (y 0ltimo) paso amplificador de
la frecuencia gntermedia. En efecto, la base estid polarizada

von una tensidn positiva, respecto a la masa comiin, por me-
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dio del partidor resistivo (R7)-(19), el cual sirve también pa.F
ra polarizar ligeramente positivo el inodo de (D1), con respecto

al chtodo (que estd comectado a la masa comiin a través del secun-
dario de (T4); la pequeila polarizacidén de (D1) es Gtil al objeto

de reducir la distorsiénFel detector cuarndo actfia con una seiial

de frecuencia intermedia muy pequefia. La resistencia (RB) es ajus-
table al objeto de dosificar la polarizacidn de la base de (a3).

La resistencia (6) sirve para estabilizar el punto de funciona~
miento de (Q3)vLos valores de (17), (R9)y (R6) estén ajustados de
manera que, en ausencia de seiial, la gananciﬁde (Q3) sea maxima.

Los valores de (R8), (®5)y (ith) deben, a su vez, satisfacer dos
condiciones: la primera es que en ausencia de setfial la ganancia lde
(42) sea maxima; la segunda es que, siempre en ausencia de seilial,
1a caida de tensidn en (kL) sea mls pequefia que la caida de tensidn
en (R5), de maner%que el diodo (D2) se quede blogueado y que, a su
vez, el mismo diodo .-se ponga conductor cuando, por efecto del C.A.G.
baje oportunamente la corriente del emisor de (W2).

ELl diodo (D2) es opcional; en los receptores en los que se em-
plea solo una antena interior de cuadro muy pequefia, se puede eliw
minar; en este caso el valor de (RL) es indiferente (con relacidn
a (R5).

Cuando el diodo (Dl) rectifica, estando presente una sefial de
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F.I., aparece umna tensidn negativa mn el punto de unidn entre (RLOC)
y (R9)y, por tanto, baja la tensidén de polarizacidn de la base de
(Q3) (dad#que este 0ltimo, en el caso representado en dicha figura
es del tipo NPN); en consecuencia, la corriente del colector de (Q3)
disminuye, lo que hace disminuir la caida de la tensidn en (R8) y,
por lLanto, la tensibém de polarizacibdn del transistor PNF (Q2) que
actua como amplificador previo de frecuencia intermedia, de manera
que al disminuir la polarizacidén de base de (Q2) disminuyeh la co-
rriente del colector y la ganancia del mismo. Si el circuito esti

oportunamente dimensionado, La corriehte de (Q2) baja mis rapidamen-
te que la de (U3), asi que en presencia de fuertes seflales, (42) lle-
ga a bloguearse antes que (w3), Ademas si estld puesto el diodo (D2)
este Ultimo llega a ser conductor puesto gue bajando la corriente =~
de (4Q2), la caida de tensidn en {(#5)Jlega a ser inferior a la caida
de tensidn emn (®4). Conduciendo (D2) hay un fuerte amortiguamiento
de circuito primario de (2) y, por tanto, una ulterior reduccidn

de la amplitud de la seiial de frecuencia intermedia. Por tanto,la
eficacia del control automadtico de ganancia resulta muy fuerte,por
tres motivos:

12) El control de la corriente de (42) est& amplificado; 22) Porque
también (Q3) contribuye a la disminucidn de la ganancia total del

amplificador de frecuencia intermedia; 32) Porque (D2) puede inter-
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venir reduciendo posteriormente la ganancia.

Los mismos conceptos pueden ser aplicados en un aparatoc en el gque
(Q2) sea del tipo NPFNW y (Q3) sea PNF, a condicidén de invertir la pola
ridad de los diodes (D1) y (B2) y la polaridad de la pila de alimenta-
cidn.

Una vez descrita convenientemente la naturaleza del invento, se ha-
ce constar a los efectos onorituncs que el mismo no queda limitado a
los detalles exactos de esta exposicidn, sino que por el contrario,
en el, se introduciran aguellas modificaciones que la practica aconse-
jase, siempre que no se modifiguen las caracteristicas esenciales del
invento.

NG oA

5e declara como de propiedad y novedad para todo el territorio es-

paiiol el contenido de las siguientes:

REILIVINDICACIGOGNIE®ES

1=,~ rerfeccionamientos en los radiorrecentores transistorizados, ca-
racterizados por comprender por lo menos dos pasos amplificadores de
frecuencia intermedia, que emplean uno de ellos, un transistor del ti-
po NN y el otro un transistor del tipo FNP v un detector de diodo que
se caracteriza porque a través de una conexibdn de tipo galvanico, (ca-
paz de trasladar la corriente continua), la tensidn media detectada -

procedente del circuito del diodo, controla un porcentaje de la corrien
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te de la base de uno de los dos tramnsistores, ocasionando una dis-

minuecidn de dicha corrienteral subir la tensidn detectada, y la co-
rriente del colector de dicho transistor comtrola, a través de otro
acoplamiento galvénico, la corriente de base del otro transistor;

la cortiente de colector de este iltimo varia en el mismo sentido

gue la corriente del primero, es decir, bajando si bajarla del prie
mero y viceversa.

28, ~ Perfeccionamientos en los radiorreceptores transistorizados, de
acuerdo con la reivindicacidn 18, caracterizados porque el primer pa-
so de frecuencia intermedia emplea un transistor PNP, cuyo emisor es-
t4 comectado galvanica?ente al polo positivo de la alimentacidn {(mor
medio de una resistencia) vy el segundo y Gltimo paso emplea un tran-
sistor NPN con el emisor conectado galvanicammnte (por medio de una
resistencia) al polo megativo de la alimentacidn. Bl punto frio del
circuito de deteccidn esthi conectado al polo negativo de la alimenta-
cidn y el diodo detector estd conectado para producir una tensidn de=-
tectada megativa con respecto al polo negativo de la alimentacibn,

la salida del detector esti conectada galvanicamente, a partir de una
oporiuna resistencia y de un eventual enrollamiento de freocuencia in-
termedia, a la base de dicho tramnsistor NFN; 1la base estd también co-
nectada galvanicamente, a través de una oportuna resistencia, gl po-
lo positivo de la alimentacidn. £l coléctor del transistor NFN esté

. . N . L3 . I4 -«
conectado galvanicamenta, con un circuito de baja resistencia ohmica,

[0
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de valor conveniente, al polo positivo de la alimentacidn anddica.

34.- Perfeccionamientos en los radiorreceptores transistorizados, de
acuesdo comn la reivindicacidn n? 1, daracterizados porgud el primer
paso de frecuendia intermedia emplea un transistor NPN, cuyo emisor
esta conectado galvanicamente al polo negativo de la alimentacidn
por medio de una resistencia y el segundo ( y {(ltimo) paso emplea un
transistor FNP, cuyo emisor esté comectado galvanicamente (por medio
de una resistencia) al polo positivo de la Alimentacidn; el punto -
frio del circuito de deteccidn estid comectado para producir una ten-

5. . ‘o .
cion detectada positiva con respecto al polo positivo de la alimenta-

-
cidn; la salida del detector esti galvanicamente comectada, a través
de una oportuna resistencia y de un eventual enrollamiento de frecuen
cia intermedia, a la base de dicho transis£or PNP; dicha base esta
también conectada galvanicamente, a través de una oporiuna re;isten-
cia, al polo megativo de la alimentacidbn,el colecto de dicho transis-
tor INP estd galvanicamente conectado, con circuito de baja resisten-
cia 6hmica, a la base del transistor NFN y tambiénr a través de una
resistencia de valor conveniente al polo positivo de la alimentacidn
anddica.

Li,. Ferfectimnamientos en los radiorreceptores transistorizados, de

acuerdo con las reivindicaciomunes HNha.l,2,3, caracterizados poraque en-

ez ers
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tre el emisor del tramsistor gue actlla en el primer paso

de frecuencia intermedia v en el punto " caliente " del pri-

mario del transiormador de frecuencia intermedia gue pilota

el transistor mismo, estd conectado un diodo amoxrtiguadoyr

con porlaridad tal que el diodo mismo se queda bloaueado en

ausencia de sefial; dicho primario esté comectado en serie al

colector del tramsistor conversor y com un conveniente resis-

tor estd también comectado al mismo polo de la alimentacidn

el cual se conecta, a través de otro resitor, al emisor del

primer transistor de frecuencia intermedia; la caida de tensidm

en ausencia de sefial, en el primero de los resistores es menor

gque la caida de tensidén que se establece en el segundo por

efecto de la corrviente del emisor de dicho primer transistor

de frecuencia intermedias

5& PERFECCIONALIENTOS EN LOS RADIORECLIPTORES TRANSISTCRIZADGS. -
Segin se describe y reivindica en la presente nmemoria que

consta de ocho hojas mecanografiadas por uma sola de sus caras

y una lémina de dibujos que la ilustran.

Madrid, 2 Q
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